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Resumo: Objetivou-se com este trabalho investigar o efeito do silício (Si) sobre os parâmetros de trocas 

gasosas da fotossíntese [assimilação líquida de CO2 (A), condutância estomática (gs) e concentração 

interna de CO2 (Ci)], dos parâmetros de fluorescência da clorofila (Chl) a {fluorescência mínima (F0), 

fluorescência máxima (Fm), eficiência quântica máxima da fotoquímica (Fv/Fm), coeficiente de extinção 

fotoquímica (qp), rendimento da fotoquímica [Y(II)], rendimento de dissipação de energia regulado [Y(NPQ)] 

e o rendimento das perdas de dissipação não reguladas [Y(NO)]}, bem como sobre as concentrações de 

pigmentos cloroplastídicos em plantas de arroz cultivadas em solução nutritiva contendo 0 ou 2 mmol de Si 

(-Si ou +Si nas plantas, respectivamente). Os resultados do presente estudo indicam que o Si contribuiu 

para o desempenho fotoquímico em folhas de arroz, o qual, esteve associado a aumentos em Fv/Fm, qp, 

Y(II). Nas plantas supridas com Si também houve incrementos em A e nos pigmentos fotossintéticos. Dessa 

forma, podemos concluir que o suprimento de Si pode ser utilizado como uma estratégia de mitigação para 

aumentar a produtividade primária em arroz. 
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